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摘要(译)

公开了一种适于提高光效率的发光二极管。发光二极管包括：发光芯片;
第一引线框架，其装载有发光芯片并且被配置为包括第一至第四倾斜表
面，所述第一至第四倾斜表面从装载有发光二极管的区域向外扩展，第
一倾斜表面和第二倾斜表面在第一方向上彼此对称地布置，并且第三和
第四倾斜表面在垂直于第一方向的第二方向上彼此对称;第二引线框架，
与第一引线框架隔开固定距离;第一和第二导线分别被配置为将第一和第
二引线框架连接到发光芯片;模框架，其构造成包围第一和第二引线框架
并包括第一和第二反射表面，它们在第一引线框架的第一方向上彼此对
称地布置，以及第三和第四反射表面，它们对称地布置在第一和第二引
线框架上。在第一引线框架的第二方向上彼此相对。
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